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اند:هچكيد گرفته قرار بررسي مورد مقاله اين در راداري جاذب مواد از جديد كلاس صفحه. يك لايه چند ساختارهاي اي،در
پاشنده مواد از فرامواد1RH2تركيبي همچنين رابطه3و از فيزيكي، پذيري تحقق جهت به و است شده گرفته نظر در پاشنده

مقادير و است شده استفاده مواد μ,پاشندگي εاند نشده فرض ثابت فركانسي، باند تمامي با. در است اي صفحه تابشي موج
تابدTM,TEنپلاريزاسيو مي اي صفحه لايه چند ساختار به مايل يا عمودي صورت به باند. كه پهناي يك روي سازي بهينه

روي توأمان صورت به همچنين و تابش زواياي از اي محدوده ,فركانسي، fθ قبولي قابل نتايج كه است پذيرفته صورت
است داده پ. ارايه علت به ضمن ژنتيكدر الگوريتم از ، پارامترها زياد تعداد و توابع شده4يچيدگي استفاده سازي بهينه براي

.است

كليدي ت لايه:كلما چند هاي الكترومغناطيسي،فرامواد،محيط امواج .پراكندگي

مقاله ارسال 20/8/1386:تاريخ
مقاله پذيرش 15/4/1389:تاريخ

نويسنده مسئولنام واثقينوشين:ي

نويسنده مسئولنشاني رسالت–شريعتيدكترخيابان–تهران–ايران:ي بزرگراه نصير–تقاطع خواجه صنعتي طوسيدانشگاه –الدين
برقمهندسييدانشكده

و وسيعنوعيسازيبهينهطراحي باند پهناي در راداري جاذب مواد از جديد
ژنتيكو الگوريتم كمك به دلخواه پلاريزاسيون
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1 Dispersive  
2Right-handed media
3 Metamaterials 
4 Genetic algorithm  
5Radar absorbing material
6 Left-handed media 
7 Mu-negative 
8 Epsilon -negative 
9 Double negative material 
10 Double positive material 
11 Perfect electric conductor 
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